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Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Whykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p
©|  w obudowie metalowej, cigzar okolo 0,4 G

1

oo

Rys. 1-729. GF100

Zastosowanie: ukiady wzmacniajace poSredniej
I czestotliwosci w odbiornikach AM

Typy podobne: 2SA12 (Hit), 155NU70 (Tes),
EFT306 (Rum),
MIII5A (ZSRR)

Warto$ci charakterystyczne®

0C45 (Ph),

0C612  (Tel),

min typ max
—Icpo 1,5 10 wA przy —Ucg =6V
—Icpo 50 500 wA przy —Ucp =15V
—Icko 85 600 wA przy —Ucg =6V
—Icps 25 wA przy —Ucg =6V
—Iggo 500 wA przy —Ugg =10V
Ju21p 3 5 MHz | przy —Ucg =6V, —Ic =1 mA, f=3 MHz
hyt g 20 70 przy —Ucg =6V, —Ic =2 mA, f=1 kHz
F 6 15 dB przy —Ucg =6V, —Ic = 0,5 mA,
| f=0,5 MHz, R, =1 kQ
Zite 0,5 1,4 mS ]
Ciije 300 1000 pF I
fzj 3 IZ ‘;i } przy —Ucg =6V, —I; = 0,5 mA,
Vate 13 17,5 m$ I f=0,5 MHz
&22e 30 50 uS
Crze 25 50 pF ]
Wartosci graniczne
o UCBO max ‘I 15 I v ‘ —1Ip max 5 mA
—UEB0O max | 10 v ‘ 7j max 75 °C
e } 15 t mA | Zams —40++65 | °C
Ip s | 15 | mA | Ripj—gmax 0,5 | °C/mW

D tamp = 25°C (£5°C)
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Rys. 1-730. Zalezno$¢ parametiu y,;, od Rys. 1-731. Zalezno$¢ parametrow Cr, 1 822,
temperatury zlacza od temperatury zlacza
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Rys. 1-732. Zalezno$¢ parametrow Cy .1 11, Rys. 1-733. Zalezno$¢ parametrow Cyz,181 2,

od temperatury zlacza od temperatury zlacza
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Rys. 1-734. Zalezno$¢ napigcia kolektora od Rys. 1-735. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-736. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-
tora od temperatury zlacza



